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MHB 2102A STATICKA NMOS PAMET 1024x1 BIT
MHB 2102A/4

BOCEMbB HEMHEEPTVIOWWX OPAMBEPOB LUWHBI * EIGHT NON-INVERT TRI-STATE BUS DRIVERS ® ACHT NICHT INWERTIE-
REND TRI-STATE BUS TREIBER

Puzdro: DIL 16 -
Organizacia pamati: 1024 X1 bit As 1] 16] A7
Technologia vyroby: NMOS :ﬁ?% % i&
Stupeni integracie: 104 A1 [z MHB 2102A ﬁl g‘é
Hmotnost: max. 1,4 g A2 BB 73] DO
MHB 2102A[4
A3 b6 11] DI
A 07 10] Ucc [+5V]
Ap [08 0g zem| @Y

Zapojenie vyvodov

Popis funkcie

Staticka pamat RAM MHB 2102A, MHB 2102A/4 ma kapacitu 1024X1 bit. PouZitd technologia NMOS
umoznuje uplnu zlucitelnost obvodu s obvodmi TTL, véitane napéjacieho napétia U,.. Funkcia obvodu je pine
statické. Pamatova bunka obsahuje Sest tranzistorov s jednou adresnou zbernicou a s dvomi navzajom inver-
znymi udajovymi zbernicami. ZataZzovacie tranzistory pracuji v depletaénom rezime. Paméafova matica s or-
ganizaciou 32 X 32 je riadena z dekéderu riadkovych adries AQ — A4 a z dekdderu stipcovych adries A5 — A9,
ktory je spolocny s obvodmi vstup—vystup. Vstup a vystup udajov DI, DO su navzajom oddelené. Rezim za-
pisu a Citania udajov je riadeny signalom R/W. Vystup Udajov je trojstavovy, priom v reZime zapisu tdajov je
aktivny a sleduje stav na vstupe udajov. Obvod je aktivovany signalom CE. V rezime citania vystup tdajov
neinvertuje informaciu zapisand do pamétovej matice zo vstupu udajov.
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Medzné hodnoty:
| Parameter Hodnota Poznamka
L
l Mapatie jednotlivych privodov oproti substratu —05az+70V "
Stratovy vykon 1w
l Rozsah pracovnych teplat 0 ++70°C
") Mystup DO e v neaktivnom stave.
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Menovité hodnoty statické: Upe =+475+4525V; §,=0az+70°C
Hodnota
Parameter Ozn Jedn. Pozn.
min. max.
Odber zo zdroja U, lee mA 55 B
Vstupny zvodovy prad A pA 10 2)
Vslupné napaétie nizkej urovne Uy, v 0.8
Vslupne napétie vysokej Grovne Uy v 20 U
5 %)
Zvodovy prud vystupu v neaktivnom stave Iy pA
—10 -ﬂ}
Vystupné napatie nizkej urovne Ugy ' 0.4 )
Vystupné napatie vysokej Grovne Ugyy v 24 5)

'} U, =5,25 pre vsetky vstupy
U, =0az525V
3} UD - 2.4 V; UCE - 2,0 V

4:' Uo = 0,4 v-r UCE - 2,0 V
%) Joy =2,1MA
s:' loy =—100 pA

Kapacity privodov: Upe=5,0V; §,=425°C; f=1MHz

Kapacita vstupov
Kapacita vystupu

Cn=5pF
Cour =10 pF

U=0v
Upg=0V

Menovité hodnoty dynamické:

Uso =+4,75 a2 45,25 V; #, =+70°C

Hodnota
Parameter Ozn. | Jedn. MHB 2102A MHB 2102A/4
min. max. min. max.
Trvanie cyklu Gitania tae ns 350 450
Doba pristupu t; ns 350 450
Sy Oneskorenie vystupu Gdajov oproti CE oo ns 180 230
Citania Presah vystupu Gdajov oproti adresam o ns 40 40
Presah vystupu Udajov oproti CE bouis ns 0 0
Trvanie cyklu zapisu A ns 350 450
Predstih adresy oproti R/W L ns 20 20
Daoba trvania R/W = ns 250 300
Doba zotavenia R/W oproti adresam twn ns 0 0
S:;ES Predstih vstupu Udajov tow ns 250 300
Presah vstupu Udajov ton ns 0 0
Predstih CE oproti R/W Foi ns 250 300

Poznamka: U, =08 V,;
pom TTL a kapacitou C, = 100 pF. Rozhodovacia Urover vystupu 1,5 V.

Uy = 2,0 V. Doba trvania Cela a tyla vstupnych priebehov 10 ns. Vystup je zafaZeny jednym vstu-



